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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing an electronic component which includes a self-assembled monolayer
(SAM), using compounds of the formula I Rl-(Al-Zl)-(Bl)u-(Zz-Az)S-Sp-G (I), wherein the groups used have the meanings defined
in claim 1. The present invention further relates to the use of the components in electronic switching elements and to compounds for
producing SAM.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils enthaltend eine selbstor-
ganisierte Monolage (engl.: self assembled monolayer, SAM) unter Verwendung von Verbindungen der Formel I RI-(AI-ZI)-(Bl)n-

(Z2 -AZ)S-Sp-G (I) worin die auftretenden Gruppen die in Anspruch 1 definierten Bedeutungen haben; weiterhin betrifft die vorliegende
Erfindung die Verwendung der Bauteile in elektronischen Schaltelementen sowie Verbindlmger}rﬁg;;mgwgg; SO ton Seite 7
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